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fiiese Unfertags ist unser Eigentum.

MiBbrauch, Vervislfiliigung odsr
Mitieitung an Dritte wird verfolgt.

1| 2 3 4
Kurzbs-
m#&mmm Benennung Sach-Nr. elektr. Werte u. Bemerkungen
N 4| Schaltkreis K 140 UD 8 A { in Entwicklung B 080)
1 | Blyt-Kondensator 100/25 TGL 37225
c2 Elyt-Kondensator 100/25 TGL .37225%
¢ 3 | MKT-Kondensator 0,68/20/100 TGL 31680701
} 7 MOhm % 23.617 TK 50
Schichtwiderstand TGL 365241
; 976 kOhm 1% 23 .42 TK 50
2 Schichtwiderstand TGL 36524
R 3 Sghichtwiderstand, 47 kOhm 10% 513.1010
verinderbar TGL 27423
490 kOhm 1% 23.309 TK 50
R 4 Schicht\widerstand PGL 36521 -
R 5 Sehichtwiderstand, 22 kOhm 10% 513.1010
verdnderbar TGL 27423 ,
e 124 kOhm 1% 23.309 TK 50
R 6 | Schichtwiderstand TGL36521
R 7 Schichtwiderstand, 10 kOhm.10% 513.1010
- yerdnderbar TGL 272423
: 52,3 kOhm 4% 23.300 TK 5
R & | Schichtwiderstand TGL 36521 .
RO Sehichtwiderstand, 4,7 kOhn 10% 513.1010
verinderbar TGL 27423
J - 24,9 kOhm 1% 23,309 TE 5
R 10 Schmhtwidarstand TGL 36521
R 1_'1 Schichtwiderstand, 2,2 kOhm 10% 513.1010
verdinderbar TGL 27423
. 410 kOhm 1% 23,309 TK 50
R 121 Schichtwiderstand TGL 36521
R 13 Schichtwiderstand, 4£70 Ohm 410% 513.1010
veridnderbar TGL 27423
. L,87 kOhm T%h 23 .309
R 14 Schichtwiderstand TK 50 TGL 36521
R 15 Schichtwiderstand, 220 Ohm 10% 513.1010
vertinderbar TGL 27423
s, 10 kOhm 1% 23.309 TK 15
R 16 Sechichtwiderstand TGL 36521
Dargestallt auf
198 !2Tag Neme Banenpung Ligte besteh?|
Goz. | 21,94 Stephani
- Spannungsteilereinschub as 2 . Blait
Gopr. 123 9. 1'H. Yvsgmcs P &
v Sh.gepr. ) B@aﬂﬂn-im
Aus- | p i MithNE| T Schaltfeill
gabe |"nd-MIEEAr Tag | Namek \\rp wepoonaratewerk alteilisten-r v
Schlaiheim ; 627,01 el 00001 SL (l{") P
Ersatz fir N,




Diess Unierlage ist unser Eigenium.
MiBbrauch, Vervielféifigung oder
Mitteilung an Dritte wird verfolgt.

1) 2 3 4
g‘gﬁ:,;g. Bensnnung Sach-Nr. elekir. Werte u. Bemerkungen
’ HO kOhm 1% 23.309 TK 1
R 17 |Schichtwiderstand 36521’; 3.309 >
R 18 |Schichtwiderstand, 70 kOhm 10% 513.1040
veridanderbar GL 27423
S 1 Miniaturdrehschalter gi ;gzg;oég/ 14/ /2/2
VT 1 |Transistor KP 303 G U4SSR
VT 2 |Transistor KP 303 G UdSSR
XB 1 | Mef3klemme A 25 TGL 0=43806 sw
XB 2 | MeBklemme A 25 TGL 0=43806 sw
XB 4 | MeBklenme A 25 TGL O=43806 sw
Dargasfalltauf
1981| Tag Nama Benennung Liste besteht|
Gez. | 22,9 Stephani aue .2 Blatt
ntchaws Spannungsteilereinschud
Gepr. [
s’fp”m 3.9 ’Rmdm&u Blaffh'r..?“_
Aus-| 4 A P
And-Mitt-Nr.| Tag | Nomg Schalttsillisten-Nr.
gabe | Ne.
VEB MeBappar:atewerk 627.01 ~ 00001 SL (4)
Schlotheim ,F}r
Ersatz fir :




" Diese Unterlage ict unser Eigentum.
MiBbrauch, Vervielfiltigung oder
Mitteilung an Dritte wird verfolgl.

1 2 3 4
Kurzbs-
zeichnung Benennung Sach-Nr. elekir. Werte u. Bemerkungen
D Schaltkreis D 100 D TGL 26152
D Schaltkreis D 100 D TGL 26152
N Schaltkreis K 140 UD 8A UdSSR
N 2 Schaltkreis MAA 741 C CSSR
N 3 Schaltkreis 629,01 =11025 (=) csgg  hach Aussuch-
( MAA 741C) vorschrift )
N 4 | Schaltkreis MAA 741 C CSSR
N 5 | Sechaltkreis MAA 725 CSSR
N 6 | Schaltkreis MAA 741 C CSSR
N 7 | Schaltkreis MAA 741 C CSSR
c Elyt=Kondensator 4,7/40 TGL 35807
C 2 | Elyt-Kondensator 22/16 TGL 35807
C 3 | Elyt-Kondensator 22/16 TGL 35807
¢ 4 | Elyt-Kondensator 100/10 TGL 35307
C 5 | Kondensator EDVU=Z-15/80-63 TGL 35781
c 6 Kondensator EDVU=Z=15/80=63 TGL 35781
C 7 | Kondensator EDVU=Z=33/50=63 TGL 35781
¢ 8 | Kondensator EDVU=Z=33/50=63 TGL 35781
C 9 | K'=Kondensator 470/10/630 TGL 38159
c KT=Kondensator 470/10/630 TGL 38159
c MKT-Kondensator 1,5/20/100 TGL 31§8O
c MKT<=Kondensator 1,5/20/100 TBL31680
c Kondensator EDVU=Z~33/50=63 TGL 35781
c Kondensator EDVU=Z=33/50=63 TGL 35781
%) Aussuchdatens [Uro] =145 mv
|10/ =30 nA
Dargestellt auf
1961 Tag Name 8gnennung Liste bestahf|
Gez, 13."0. Stephan . ' ous 6 Haﬂ
= Vorverstidrker 100 mV/cm
Gepr. |15, 40. | . Sntclrich mv/ ‘
St.gapr. BlattNr. 4.
Aus-| 5ot Mite-Nr| Te Schaltleillisten-A : vP
gabe ~Mitt-Nr| Tag | Nams en-Ar. Nr.
VEB MeBapparatewerk 629,01 -~ 00001 SL (4)
Schlotheim i [
Ereatz fir ’ 4




Mitteilung an Dritte wird verfolgt.

" Diese Unterlage ist unser Eigentum.
MiBbrauch, Vervielféltigung oder

1 2 3 4
z’g‘;;;f,‘,’f,;g Benennung Sech-Nr. elektr, Werte u. Bemerkungen
C 15 | MKT=Kondensator 1,5/5/100 TGL 31680/01
C 16 MKT-Kondensator 0,33/5/100 TGL 31680/01
C 17 | KT=Kondensator 0,047/10/160 TGL 38159
C 18 | K'~Kondensator 0,015/10/160 TGL 38159
C 19 | MKT=Kondensator 2,2/5/100 TGL 31680/01
C 20 | MKT-Kondensator 2,2/5/100 TGL 31680/01
C 21 | MKT-Kondensator 1/5/100 TGL 31680/01

- |C 22 | Kondensator EDVU=-2-33/50-63 TGL 35781
'2’23 Kondensator EDVU=2=33/50-63 TGL 35781
R 1 | Schichtwiderstand §§2539¥§L°§Z§233°3°9
R 2 Schichtwiderstand ;‘,’;2520;‘21'032?2333 03
R3 Schichtwiderstand ;1}225150,?21‘052?2? -309
R 4 | Schichtwiderstand ggZSgQggL0§g§2§3~3°9~ '
R 5 | Schichtwiderstand 412 kohn 0y2% 23.309
R 6 | Schichtwiderstand $§2559¥§L052§2§3'309
R 7 | Schichtwiderstand ;g,zogoggﬁgéég%szz
R 8 Schichtwiderstand ;i’iogo,?gb%zégg% 922
R 9 .| Schichtwiderstand or a0 Ten 252725123'207 |
R 10 | Schichtwiderstand X0 ter 2522123.20?
R 11 Schichtwiderftand, 47 Ohm 20% 513.1010.1
_ veriinderbar TGL 27423
R 12 s«;hichtwiderﬁtand, 47 Ohm 20% 513,1010.1
verinderbar TGL 27423
R 13 | Schichtwiderstand ;gnkgggzi% 23.207 TK 100
R 4 | Schichtwiderstand | ggbkgggzi% 23,207 TK 100
Dargestllf auf
984 | Tag Name Benennung Ligte
gf: :33{:)”,1{5%32?: j Vorverstirker 100 mV/em ::,;:gm
ggg; And-Mitt-Nr) Tag | Name VEB MeBapparatewerk makgi:;m:: - 00001 SL (&) W
Schlotheim s ’ A




Mitieilung an Dritte wird verfolgt.

Diese Unterlage ist unser Eigentum.
MiBbrauch, Vervielféitigung oder

1 2 3 A
zlg%lflﬁ_q Benennung Sach-Nr. elekir. Werte u. Bemerkungen
R 15 | Schichtviderstand ;gLfgggE?»5% 23,207 TK 50
R 16 | Schichtwiderstand ;ngggge%s% 23,207 TK 50
47 Sehichtwiderstand, 490 Ohm 10% 513.1010.1
verénderbar TGL 27423
R 18 Schichtwiders’f:and, 470 Ohm 10% 513.1010C.1
veridnderbar TGL 27423
R 19 |Schichtwiderstand %gg ggggqa% 23,207 TK 100
R 20 |Schichtwiderstand ggz ggggﬂE% 23,207 TK 100
R 21 Schichtwideysiand ;gnkgg’gai% 23.207 TK 100
R 22 |Schichtwiderstand ;gbkgggéi% 23,207 TK 100
23 | Sehichtwiderstand ;Gtogzsgf 23,207 TK 100
24 | Schiechtwiderstand ;Ggoguﬁn'jgf 23,207 TK 100
25 | schichtwiderstand 3&553§§S? 2% 23,207 TK 100|
26 |Schichtwiderstand _35253222§ 2% 23,207 TK 100
R 28 | Schichtwiderstand !1§ ;{Bgokggg 25225123»207
R 29 |Schichtwiderstand 5&8305522 3522123-207
R 30 |Schichtwiderstand ’%525322121:1% 23,207 TK 50
R 31 |Schichtwiderstand '?(;253232?; 1% 23,207 TK 50
R 32 |Schichtwiderstand ;ghkgggai% 23,207 TK 100
R 33 | Schichtwiderstand ;ngggggi% 23,207 TK 100
R 34 |Schichtwiderstand gég53§gg§ 1% 23,207 TK 50
R 35 |Schichtwiderstand 55253222? 1% 23.207 TK 50
R 36 | Schichtwiderstand ;nggggzi% 23,207 TK 100
R 37 | Schichtwiderstand ggnkg#g?ai% 23,207 TK 100
R 38 |Schichtwiderstand ngkgé?zi% 23,207 TK 100
R 39 |Schichtwiderstand ;ghkgggas% 23,207 TK 100
R 40 |Schichtwiderstand g;g §gg§12% 23,207 TK 100
Dargestsilt auf
1981 Tag Nome || Banennung Tocte hevion
g;i ;2 ;Zé%%%' Vorverstiirker 100 mV/cm aus & Bt
St.gepr, BlattNr, 3.
35; And: Mitl-Hir Tag | Name VES MeBapparatewerk mlf&’:::"ng: _ 000‘01 L (&) e
Schlotheirn — ° 3




Mitleilung cn Dritle wird verfolgt.

Diese Unierlage is! u:ser Eigentum.
MiBbrauch, Vervielfaltigung oder

1 2 3 4
ﬁﬁﬁﬁb Benennung Sach-Nr. elektr. Werte u. Bemerkungen
S 215 kOhm 2% 23,207 TK 100
R 41 |Schichtwiderstand 6L 36521 ,
8,25 kOhm 0,5% 23,207
4 9 ?
R 42 |Schichtwiderstand K 50 TGL 36521
. 5,36 kOhm 1% 23,207
R 43 |Schichtwiderstand K 100 TGL 36521
R b Schichtwiderstand, 1 kOhm 10% 513.1010
' veridnderbar TGL 27423
1 kOhm 2% 23,207 TK 100
R 45 Schichtwide?stand PGL 36521
560 Ohm 5% 23,412 TX 400
R 46 Schichtwiderstandr TGl 36521
) 1,4? MOhm 1% 23,412 TK 200
R 47 | Schichtwiderstand TOL 36521
R 46 Schichtwiderstand, 1 kOhm 10% 513,.1010
veridnderbar TGL 27423
. 400 Ohm 2% 23,207 TK 100
R 49 | Schichtwiderstand PGL 36521
. ] 100 Ohm 2% 23,207 TK 100
R 50 | Schichtwiderstand raL 36521
21,5 kOhm 0,5% 23,207
R 51 Schichtwiderstand fTK 50 TGL 36521
] . 715 Ohm 0,5% 23.207 TK 50
R 5? Schichtwiderstand TGL 36521
R 53. Schichtwiderstand, 100 Ohm 10% 513.1010
veranderbar TGL 27423
. r 2,26 kOhm 0,5% 23.207
R 54 Schlchtwideratand Tk 50 TGL 36521
N 78,7 Ohm 2% 23,207 TK 100
R 55 | Schichtwiderstand TGL 36521
. 22 kOhm 5% 23,207 TK 100
R 56 | Schichtwiderstand TGL 36521
o . 21,5 kOhm 0,5% 23,207
R 57 | Schichtwiderstand 17K 50 TGL 36521
. - 19,6 kOhm 0,5% 23.207
R 58 | Schichtwiderstand 7K’ 50 TGL 36521
. ' 19,6 kOhm 0,5% 23,207
R 59 j Schichtwiderstand TK 50 TGL 36521
, . 8,25 kOhm 0,5% 23,207
R 60| Schichtwiderstand TK 50 TGL 36521
1,87 kKOhm 0,5% 23.207
R 61 | Schichtwiderstand TK 50 TGL 36521
R 62 Schichtwiderstand, 22 kOhm 10% 513,1010
) verdnderbar TGL 27423
_ ' 6,81 kOhm 0,5% 23,207
R 63 Sch?chtwiderstand |TX 50 TeL 36521
i 90,9 kOhm 2% 23.207 TK 100
R 64 | Schichtwiderstand TGL 36521
. 27 % kOhm O,5% 23.207
R 65 | Schichtwiderstand TK 50 TGL 36521
- : 2,05 KOhm 2% 23,207
R 66 | Schichtwiderstand TK 100 TGL 36521
Dargastellt auf .
1981} Tag Name Benennupg Lista besteht)
Gez. | 15,10, Stepha ” aus .© Blatt
Goor. | 15.40.| T Gk drich Vorverstidrker 100 uV/cm -
Si.gepr, BlattNr.
Aug- | » . "y
And-Miti-Nr,| Tag | Name Schaltteillisten-Nr. vp
gabe § VEB MeB tewerk Hr
MeBapparatewer. 629.01 - 00001 SL (&)
Schiotheim : ’
Ersatz fiir .




Diese Uniertage isi unser Eigentum.

MiBbrauch, Vervielfdliigung oder
Mitteilung an Dritfe wird verfolgf.

1 2 3 4
g‘;;f,,"fj,;g Benennung Sach-Nr. elekir. Werte u, Bemerkungen
2 o0
R 67 | Schichtwiderstand Es0o OB ‘?;231 v
R 68 Schichtwiderstand, 4,7 kOhm 10% 513.1010
verdnderbar TGL 27423
10 kOhm 2% 23,207 TK 100
R 69 | Schichtwiderstand TGL 36521
. 19,6 kOhm 0,5% 23,207
R 70 Schichtwiderstand TK 50 TGL 36521
B 71 Schichtwiderstand, 4,7 kOhm 10% 513.1010
verdnderbar TGL 27423
s 21,5 kOhm 0,5% 23,207
R 72 Schichtwiderstand TK 50 TGL 36521
N ] 2,2-2=0,1=490, 2771=G
R 73 Veridnderb, Drahtwliderstand TGL 26906 )
78,7 kOhm 1% 23,207 TX 50
R 7+ | Schichtwiderstand TGl 36521
. . 9,09 kOhm 0,5% 23.207
R 75 Schichtwiderstand 7K 50 TGL 36521
R 76 | Schichtwiderstand Qﬁ'gokgé‘f §é§§123'2°7
R ?7 | Schichtwiderstand gﬁ’gokggi §é§§123'207 :
) 40 kOhm 2% 23.207 TK 100
R 78 | Schichtwiderstand PGL 36521
1y
R 79 | Schichtwiderstand ;gLOgZSEf 23.207 TK 100
R 80 | Schichtwiderstand 331.0??53% e3.207 TK 100
R 84 Schichtwiderstand, 10 kOhm 10% 513.1010
verdnderbar TGL 27423
R 82 Schichtwiderstand, 220 Ohm 10% 513.1010.1
verinderbar TGL 27423 -
R 83 | Schichtwiderstand %gi 22’;23% e3.207 TK 50
R 84 | Sehichtwiderstand ,12;2 32“5‘2?'5% e3.c07 TK 50
R 85 | Schichtwiderstand ;nggzg2§% 23,207 TK 100
R 86 Sechichvwiderstand, 22 Oam 20% 513.1010.1
verinderbar TGL 27423
R 87 | Schichtwiderstand frfﬁa;’o‘gog’gfg"()ggfo?
R 88 | Schichtwiderstand ;ﬁazogog‘é‘h"’;%ggfc’?
R 89 | Schichtwiderstand 3&83018(’?21,1?62332“7
R 90 Sehichtwlderstand, 10 kOhm 10% 513,100
verdnderbar TGL 27423
R 91 | Scaichtwiderstand ;ngggggﬁ% 23.207 TK 100
Dﬂrgss!ellt auf
1981] Tag Nome Benennung Liste bestend]
Gez. 15,101 Stephani . aus .8 Blatt
Gopr. | 15, 40, | I Toutcorih Vorverstirker 100 mV/cm -
Stgepr. attNr. 5.
Aus-| 50 1 mtité-Mr! Tag | Na Schaltteillisien-Nr, e
gabe "M 160 | TR viER MeBapparatewerk ' A
629,01 = 00001 -8 4
Schlotheim J.01 1 8L () B
Ersatz filr ’




1 2 3 4

g‘%% | Benennung Sach-Nr. élakir. Werte u. Bemerkungen

100 Ohm =0,5%;TK50¢10™ /K| Erzeugnis=Nr,
11stufig:tauchunhiililt; 4537 ,8=2142 .56
Flachdrahtanschl ,TGL 29950

RI 1 | Spannungsteiler, linear

S 1 Miniaturdrehschalter bsstellend aus:

Rastkopf 1/02=06 ;I‘GL 32422 1 Stiek
Schaltkanner TGL 32422 =3 10 Stlick
Mitnehmerwelle 12 =TGL 32422 1 Stiick
Montageplatine 12 =TGL 32422 1 Stick

5 2 Miniaturdrehschalter bestellend aus:

Rastkopf 1/01=11 TGL 32422 1 Stick
Schaltkammer TGL 32422 -3 4 Stiick
Mitnehmerwelle | 6 -1GL 32422 1 Stiick
Montagegiatine' ' 6 -IGL 32422 "> “ 1 Stlick

$ 3 |DIL - Schalter 0922 00003 . giigiigich (Fa. Segme)

“HaSER-

-befS5R—

HetSER-

Het55R—
. Bargestsllt ouf
E K 3 1981 Teg Name Benennung ‘ Liste bestaht|
& = E 45 @ L 5 ! a g
g8 Goz §0.7104 Stephani Vorverstidrker 100 uV/cn aue. 8 Bt
3% Gepr. |45 40 | ¥ Inignch Blatihr. 6
- ;, Sﬁg@ﬁi“, -~ i v
39 dus-|y . ; 7
g And-Mitd-Mrl Tag | Mame Schaliteillisten-Nr.
L g VEB MeBapparatewerk e
$Eg 629,01 = Q0UO1 SL 4
SES Schiotheim 5L 3
SRE Ersatz fiir ‘




Digse Unlerlags ist unser Eigentum.
MiBbrauch, Vervielfdifigung oder
Mitteilung an Dritte wird verfolgt.

1 2 3 4
fﬁgfﬁ,}g Benennung Sach-Nr. elektr. Werte u. Bemerkungen
VD 41 | Schaltdiode SAY 30-=L2/4 TGL 2009-84_‘66
VD 2 | Schaltdiode SAY 30=L2/4 TGL 200=8466
VD 3 | Schaltdiode SAY 30-L2/4 TGL 200=8466
VD & | Schaltdiode SAY 30=L2/4 TGL 200-8466
VD 5 | Schaltdiode SAY 12<L2/4 TGL 25184
VD 6 | Schaltdiode SAY 12=L2/4 TGL 25184
VD 7 | Schaltdiode SAY 12=L2/4 TGL 25184
VT 1 Transistor SF 137D TGL 200=8140
VT 2 |Transistor SF 137D TGL 200-8140
VT 3 | Transistor ' SC 307 D TGL 37871
VT 4 | Transistor _ SC 307 D TGL 37871
VT 5 | Transistor SC 307 D TGL 37871
VT 6 Transistor SC 307 D TGL 37871
VT 7 Transistor SF 137 D TGL 200=8140
v 8 | Transistor SF 137 D TGL 200=8140
VI 9 | Transistor , SF 137 D TGL 2C0=8140
VT 40 { Transistor SMY 60 TGL 32944
VT 11 | Transistor SMY 52 TGL 26530
VT 412 | Transistor SMY 52 TGL 26530
VT 13 | Transistor 07,01 ~H10=0 (=) [Tp| = 2004 .
KP 303 G) R UJESR
VT 14 | Transistor 629,01 =11026 (- Ip|=<0pA
(KPR 303 G)— ) ! l UdSSR
VI'15 | Tramsistor 629,01 =11026 (=) IIRI =20ph
: (IKP 303 G) UdSSR
Vri6 | Transistor 629,01 =11026 (=) IIRISEOPA
(xR .203..6) : UdSSR
Dqrgestalit auf
N981] Tag Name Benennung Lite besteh
Gez, 15,10 Stephan . aus G Blait
P TRATACT) Vorverstidrker 100 uV/cm
St.gapr. BlattNr. ._'2,
Aug- | 5 , VP
And-Milt-Nr.| Tag | Name Schaltteillisten-Nr. i
gabe VEB MeBapparatewerk 629,01 - 00001 SL (&) "
Schlotheim : o
Ergatz fir }




Diese Unteriags ist uaser Eigentum.

MiBbrauch, Vervielféltigung oder
Mitteilung an Gritte wird verfolgt.

1 2 4 _
2ot Benennung slekir. Werte u. Bemerkungen
: S
X 1 |Steckdose f. MeBpunkte 6AF 28042 v SR] (3’;:1&)
X 2 |Steckdose f. MeBpunkte 6AF 28042 giﬁﬁe(zgjm)
X 3 |Steckdose MeBpunkte 6AF 28042 (E:,SSR] (‘11‘.2:18.)
CSSR (Tesla)
X 4 |Steckdose MeBpunkte 6AF 28042 Farbe rot
XB 1 |MeBklemme A 25 TGL 0=43806 sw
XB 2 |MeBklemne A 25 TGL 0=43806 sw
XB 3 |MeBklemne A 25 TGL 0-43806 sw
XB 4 |HeBklemme A 25 TGL 0~43806 sw
Dargestellt auf
1981] Tag Name Liste basteh?|
| Gez. 15,104 Stephani] " aue B Blatt
Vorverstiarker 100 aV/cen
Gepr. | 15, 40, | ¥, nictich | il
St.gepr: BlotiNr. 8 .
Aus-| » :
= Mith=Nr. Schaltteillistan-Nr. vp
gabe|And-MIHt=Nr| Tag | Nams VEB MeBapparatewerk 62 g:; " 00001 S1 " Nr.
Schiotheim .01 - ) &




